






















专利名称(译) 有机发光二极管像素补偿方法，有机发光二极管像素补偿装置和显示装置
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摘要(译)

提供一种有机发光二极管像素补偿方法，有机发光二极管像素补偿装置
和显示装置。有机发光二极管像素补偿方法包括：测试N th 行中的子像
素的驱动晶体管，以获得第一测试信息;测试M th 行中的子像素的驱动晶
体管以获得第二测试信息;基于第一测试信息和第二测试信息计算补偿参
数;并且补偿N th 行中的子像素，M th 行中的子像素和与N 相邻的行中的
子像素th 行和M th 行基于补偿参数，其中N = an + b，M = an + c，a≥2,
0≤b＆＃x3c; a，0 ≤c＆＃x3c; a和a，b，c和n均为整数。
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